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NFORMAZIONI TECNIGHE PHILIP

COMPONENT! PER RADIO E TV

AMPLIFICATORE AUDIO INTERCARRIER
EQUIPAGGIATO CON DUE TRANSISTOR BF 194°
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Fengono descritte le caratteristiche ed [ dati costruttivi di nun amplificatore a 5,5 MHz alimentato a 11V equi
paggiato con due transistor BF 194 al silicio in involucro di resina epossidica e due diodi AA 119, Le prestazion:
oftenute ne permettono ['impiego su ogni tipo di televisore.
L’amplificatore & composto da un filtro di banda (in- Data l'elevata sensibilita dell’amplificatore, l'ingresso
aressol, un transistor Elrltljliﬁi'illnn.‘-]ilIliti'l:lnl:"t"'.‘. ACCOp- puo essere collegato direttamente al carico del rive-
piato per mezzo di un circuito ad accordo singolo al latore video mediante una capacita. A causa della bassa
secondo transistor amplificatore-limitatore che, a sua capacita impiegata (4,7 pl), la risposta video del rive-
volta, pilota un rivelatore a rapporto del tipo asim- latore rimane inalterata.
metrico. | due transistor lavorano con una correnle Il primario del filtro di banda & accoppiato al secon-
di collettore di 3 mA ed una tensione emettitore-collet- dario a mezzo di un condensatore (accoppiamento di
5 a " ] . - o 4
tore molto bassa allo scopo di consentire una buona tensione). L'accoppiamento & al critico. L’adattamento
limitazione di ampiezza in entrambi gli stadi. di impedenza con il transistor successivo & ottenuto a
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Fiz. 1 - Schema elettrico dell’'amplificatore audio intercarrier equipaggiato con due transistor BF 194,
* (uesto articols & basato su un rapporto di laboratorie di F. Dapiran ¢ K. Guizzardi del Labormorio Applicazioni Elettroniche
(LAE) della Philips S.p.A.
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Fig. 2 - a) Tensione d'uscita BF dell’amplihcatore in funzione
della tensione d'ingresso. & Valori di reiezione (&) in fun-
gione della tensione d'ingressn,

mezzo di un partitore capacitivo il quale assicura anche
un discreto grzulu di stabilita nei riguarﬂi delle auto-
oscillazioni (S5 = 3.

Il carico del collettore ¢ costituito da un circuito ad
accordo singolo anch’esso munito di un partitore ca-
pm_'il_in} per la base del secondo stadio. 1l fattore di
stabilita ¢ ancora circa 3. |l rivelatore a rapporto
¢ del tipo convenzionale. Due resistori, di cui uno
variabile, permettono di oltenere il migliore valore
di reiezione della modulazione di ampiezza per un
segnale di circa 1 mV di tensione intercarrier presente
sul carico del rivelatore video.

Per tale segnale, (notevolmente inferiore ai minimi
segnali intercarrier normalmente presenti nei televi-
soril, la reiezione del’AM ammonta a cirea 50 dB.
[ue resistori in serie ai collettori dei due transistor
impediscono la formazione di oscillazioni parassite
quando i transistor funzionano in zona di saturazione.
All'uscita del rivelatore a rapporto un hitro R-C con-
sente di ottenere una deenfasi di 50 ILI.S.

(Carico BF = 22 k).

Fig. 3 - Dati costruttivi delle bobine.
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Fig. 4 - Circuiti di mizura per la =enzibilita (collegamento al
rivelatore video),

Sensibilita

V, (AF = 15kHz [ = 400 Hz) 300 WV

I, ia vuotol. 6O mVY

Distorsione

V,=1mV (Af=15kHz f= 400 Hz) 0,5 %

V,—1mV (Af=50kHz f= 400 Hz) 3 9

Reiezione alla A.M. .

FM Af = 15kHza 400Hz __ o0, | "2m

AM m=03 a 400 Hz % il
HE i,

La misura é stata effettuata modulando il generatore
alternativamente in F M e AW per vari livelli di segnale
d'ingresso (vedi fig. 2). (Il trimmer & stato regolato
per la massima reiezione per F; = 1 mV).

DATI COSTRUTTIVI
Ly - 40 =pire

8= 0,04 SM/SE C= lapF (.= 50
=-||l|||l'lt1u !Il}ilillﬂ AP Hl,]]l’il.lrﬂ;]
bruze AP 30016,/04
sehermao AP 3015,/02
nucleo fxec K3 120002 /41
telaio fxec AP 3014,/03/4D
L:-14 spire 0.2 5M =270 pF .= 70
S0 Rl hinbwima AP 3016/02
s liermn AP 3015/02

K5.120,02/4D

nuclen fxc

telaio fxc AP 3014/03/4D
Li-15 spire 0,2 5M

Componenti come L, € =250 pl .= 70
L= 1D zpire

8> 0,04 SM/SE € =420 pF (.= 95

Lo-8 apire 0,1 5M av-
volte sopra L

Li- 11411 spire (in bifi-
lare) 820,04 SM/SE € = 100 pF
Componenti  per B

().=140
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2 supporti bobina AP 3016,/02

1 =chermao A319L1T

I diztanziatore AP 3017

I disco accoppiatore AP 3018

I mina ah68049/ 30

2 nueclel fxe K5 120.02 /4D
2 telai fxc Al 3014 /03 /41D

Per i particolari costruttivi vedi g, 3.
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